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Рассмотрены эффекты, связанные с механическими напряжениями в 
полупроводниковых кристаллах и пленках. Выполнен качественный анализ эффекта 
изменения проводимости в растянутом кристаллическом кремнии. Получено и 
проанализировано распределение электрического поля в области анизотропного 
полупроводникового канала. 


